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	低速電子回折光学系の購入
	本仕様書は、科研費（基盤B）課題「次世代放射光施設の顕微光電子分光で探る表面超構造の電子相関物性」で作製する低次元試料の表面原子構造を観察するための低速電子回折光学系を購入するものである。

